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Figura 1 - Material semicondutor tipo N (a) e tipo P (b) [1].
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Figura 2 - Diodo de junção PN [1].
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Figura 3 - Forma convencional de representar a junção de um diodo PN.
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Figura 4 - Símbolo para representar o diodo de junção.
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Figura 5 - Curva típica de corrente versus tensão de um diodo de junção de sílicio [1].
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Figura 6 - Polarização básica de um fotodiodo [1].
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Figura 7 - Símbolo do fotodiodo.
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Figura 8 - Circuito para polarização direta do diodo.
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Figura 9 - Circuito para polarização reversa do diodo.
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Figura 10 - Circuito para medir a tensão nos fotodiodos.
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Figura 11 - Folha de dados do CI no 3, página 1.
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Figura 12 - Folha de dados do CI no 3, página 2.
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Figura 13 - Folha de dados do CI no 3, página 3.
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Figura 14 - Folha de dados do CI no 3, página 4.
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